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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component (1) comprising a carrier (2)with at least two radiation sources
(3, 4) designed to generate electromagnetic radiation, wherein the housing (5) has a cover (7) consisting of a material that is non-
transmissive to the electromagnetic radiation from the radiation sources, wherein at least two openings (9) are provided in the cover,
wherein each opening (9) is closed with an optical element (10), wherein the optical element (10) consists of a material that is
transmissive to the electromagnetic radiation from the respective radiation source.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betritft ein optoelektronisches Bauelement (1) mit einem Trager (2) mit wenigstens zwei
Strahlungsquellen (3,4), die ausgebildet sind, um eine elektromagnetische Strahlung zu erzeugen, wobei das Gehause (5) einen
Deckel (7) aufweist, der aus einem Material besteht, das fiir die elektromagnetische Strahlung der Strahlungsquellen undurchléssig
ist, wobei im Deckel wenigstens zwei Offnungen (9) vorgesehen sind, wobei jede Offnung (9) mit einem optischen Element (10)
verschlossen ist, wobei das optische Element (10) aus einem Material besteht, das fiir die elektromagnetische Strahlung der
jeweiligen Strahlungsquelle durchléssig ist.
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Beschreibung

Optoelektronisches Bauelement mit einem Gehduse mit mehreren

Of fnungen

Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Bauelement
gemdll Patentanspruch 1 und ein Gehause fiir ein

optoelektronisches Bauelement gemall Patentanspruch 15.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2013 209 919.3, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Im Stand der Technik ist es bekannt, ein optoelektronisches
Bauelement, das Strahlungsgquellen aufweist, mit einem Geh&duse
zu versehen. Das Gehduse schiitzt die Strahlungsquellen
gegenliber Umwelteinfliissen. Das Gehduse weist eine einzige
groRe Offnung auf, iiber die eine oder mehrere

Strahlungsquellen die elektromagnetische Strahlung abgeben.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein verbessertes
optoelektronisches Bauelement und ein verbessertes Gehause

fliir ein optoelektronisches Rauelement bereitzustellen.

Die Aufgabe der Erfindung wird durch das optoelektronische
Bauelement gemal Patentanspruch 1 und durch das Gehause fur
ein optoelektronisches Bauelement gemal Patentanspruch 15

gelost.

Weitere vorteilhafte Ausfihrungsformen des optoelektronischen

Bauelementes sind in den abhédngigen Anspriichen angegeben.

Ein Vorteil des beschriebenen optoelektronischen Bauelementes
besteht darin, dass das Gehduse mehrere Offnungen zum Abgeben
elektromagnetischer Strahlung aufweist. Die Offnungen sind
jeweils mit einer Platte abgedeckt. Die Platte besteht aus
einem Material, das elektromagnetische Strahlung durchlédsst.

Durch die Anordnung mehrerer kleiner Offnungen mit kleinen
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Platten wird im Gegensatz zu einer groBen Offnung mit einer
groBen Platte Material fir die Platte eingespart. Zudem
kénnen kleinere Platten zuverldssiger mit dem Gehause
verbunden werden. Insbesondere ist die langzeitstabile
Verbindung zwischen den kleinen Platten und dem Gehdause
besser. Aufgrund der kleineren Form der einzelnen Platten
sind beispielsweise thermische Spannungen zwischen der Platte
und dem Gehause geringer. Somit wird die Befestigung zwischen
der Platte und dem Gehduse einem geringeren mechanischen
Stress ausgesetzt. Weiterhin ist das Gehause stabiler
ausgefiihrt, da im Geh&use nicht eine einzige groBe Offnung
vorgesehen ist, sondern mehrere kleine Offnungen vorgesechen
sind. Die Platten bestehen aus einem teuren Material, sodass
durch das Vorsehen mehrerer kleinerer Platten Plattenmaterial
und damit Kosten eingespart werden. Das Gehduse besteht aus
einem kostengiinstigeren Material. Somit ist das Bauelement

insgesamt kostengiinstiger herzustellen.

In einer Ausfihrungsform weist der Deckel im Bereich der
Offnungen jeweils eine Vertiefung auf, die durch eine
Gehdusewand umgeben ist. Die Gehdusewand weist eine
Auflageflidche auf, die die Offnung umgibt. Die jeweilige
Platte liegt auf der Auflageflidche auf und ist lber eine
Verbindungsschicht mit der Auflageflache verbunden ist. Somit
ist die Platte wenigstens teilweise in der Vertiefung
angeordnet und wenigstens teilweise gegeniliber der Oberseite
des Gehduses zurlckversetzt. Auf diese Weise ist die Platte
in der Vertiefung wenigstens teilweise gegenilber mechanischen
Beschadigungen geschiitzt. In einer weiteren Ausfihrungsform
weist die Vertiefung einen ahnlichen Querschnitt wie die
Platte auf, wobei der Querschnitt der Vertiefung etwas groBer
gebildet ist als der Querschnitt der Platte. Dadurch wird der
Montageaufwand reduziert, da keine separate Justierung der
Platte in Bezug auf die Offnung erforderlich ist. Bei der
Montage wird die Platte einfach in die Vertiefung eingelegt.
Durch die Ausbildung der Vertiefungen erfolgt eine
automatische Justierung der Platten in Bezug auf die Offnung,

die von der Auflagefldche umgeben wird. Somit ist eine



10

15

20

25

30

35

WO 2014/191419 PCT/EP2014/060973

aufwandige Justierung der Position der Platte nicht
erforderlich. Abhangig von der gewahlten Ausfiihrung kdnnen
auch mehrere Offnungen in einer Vertiefung ausgebildet sein.
Zudem koénnen auch mehrere Platten in einer Vertiefung

angeordnet sein.

Abhdngig von der gewahlten Ausfihrungsform ist die Vertiefung
von der Strahlungsquelle weggerichtet. Die Vertiefung ist im
Deckel des Gehaduses angeordnet und weist im Bereich der Seite
des Deckels, die der Strahlungsquelle zugeordnet ist, eine
grdéBere Querschnittsfliche als die Offnung auf. Auf diese
Weise wird elektromagnetische Strahlung, die wvon der
Strahlungsquelle ausgesandt wird, zuerst durch den breiteren
Offnungsquerschnitt der Vertiefung begrenzt. AnschlieBend
wird die elektromagnetische Strahlung durch die Platte in
Richtung der Offnung weitergefithrt. Die Offnung selbst weist
eine prazise Randkontur auf, die einen Strahlungskegel der
Strahlungsquelle préazise festlegt und begrenzt. Somit wird
eine verbesserte Strahlfihrung der elektromagnetischen

Strahlung erreicht.

In einer weiteren Ausfihrungsform ist die Vertiefung groler
oder gleich der Dicke der Platte. Auf diese Weise kann die
Platte vollstandig in der Vertiefung aufgenommen werden.
Somit wird bei der Anordnung mehrerer Platten nebeneinander
eine Reflexion der einen Platte in Richtung auf eine
benachbarte Platte vermieden werden. Auf diese Weise werden

gegenseitige Streueffekte reduziert.

In einer weiteren Ausfihrungsform weist das Gehiduse einen
Rahmen auf, der den Deckel umlaufend umgibt. Der Rahmen weist
eine umlaufende Kante auf, die mit der Tragerplatte verbunden
ist. Durch die Ausbildung mehrerer Offnungen ist ein groRerer
Abstand zwischen der umlaufenden Kante und den einzelnen
Offnungen, insbesondere den in der Mitte des Deckels
angeordneten Offnungen gegeben. Durch die Anordnung mehrerer
Offnungen weist die einzelne Offnung einen gréReren Abstand

zur Kante auf. Die Kante wird nach der Montage der Platten
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mit der Tragerplatte lUber thermische Verfahren verbunden,
insbesondere umlaufend hermetisch dicht verbunden.
Beispielsweise kann die Verbindung in Form einer
Schweilverbindung ausgebildet sein. Durch den groleren
Abstand ist der thermische Effekt beim Verbinden der Kante
mit der Tragerplatte auf die einzelne Platte der Offnungen,
insbesondere die Verbindung der Platte mit der Auflagefléche

geringer.

In einer weiteren Ausfihrungsform ist die Strahlungsguelle in
Form einer Laserdiode ausgebildet. Beispielsweise kodnnen
kleine Offnungen den Vorteil bieten, dass eine Apertur der

Strahlungsquelle eingegrenzt wird.

In einer weiteren Ausfihrungsform weist die Platte eine
Vorrichtung, insbesondere eine Linse auf, um eine
Ausbreitungsrichtung der elektromagnetischen Strahlung zu
beeinflussen. Bei dieser Ausbildungsform kann sowohl die
Platte selbst als Vorrichtung zur Beeinflussung der
Ausbreitungsrichtung der elektromagnetischen Strahlung
ausgebildet sein oder zusatzlich zur Platte kann eine
Vorrichtung zur Beeinflussung der Ausbreitungsrichtung der
elektromagnetischen Strahlung vorgesehen sein. Durch die
Anordnung mehrerer Offnungen ergibt sich die Moglichkeit, die
einzelnen Platten mit unterschiedlichen Vorrichtungen zur
Beeinflussung der elektromagnetischen Strahlung zu versehen.
Somit kénnen einzelne Strahlungsquellen in der
Ausbreitungsrichtung unabhangig von den anderen

Strahlungsquellen beeinflusst werden.

In einer weiteren Ausfihrungsform sind den Offnungen
Vorrichtungen zugeordnet, um die Wellenlange der
elektromagnetischen Strahlung zu verandern. Auf diese Weise
kénnen die Wellenlangen einzelner Strahlungsquellen
individuell eingestellt werden. Rei dieser Ausfihrungsform
kann auch die Platte selbst als Vorrichtung zur Veranderung
der Wellenldnge der elektromagnetischen Strahlung ausgebildet

sein. Die Vorrichtung kann ausgebildet sein, um wenigstens
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einen Teil des Wellenlangenspektrums der Strahlungsquelle zu

verschieben und/oder zu blockieren.

In einer weiteren Ausfihrungsform sind die Platten mit dem
Deckel hermetisch dicht verbunden. Auf diese Weise wird ein

verbesserter Schutz der Strahlungsquellen erreicht.

Abhdngig von der gewahlten Ausfihrungsform kann als
Strahlungsquelle auch eine Laserbank mit mehreren Laserdioden
vorgesehen sein. Bei dieser Ausfihrungsform kdnnen die
Laserdioden einer Laserbank jeweils einer Offnung zugeordnet
sein. Zudem kann abhdngig von der gewdhlten Ausfihrungsform
das Bauelement in der Weise ausgebildet sein, dass jede

Laserbank individuell angesteuert werden kann.

In einer weiteren Ausfihrungsform ist der Deckel aus einem
metallischen Material hergestellt. Zudem sind vorzugsweise
die Vertiefungen mithilfe eines Tiefziehverfahren in die

Metallplatte des Deckels eingebracht. Auf diese Weise wird
eine kostenglinstige Herstellung des Deckels mdglich. Zudem
wird durch die Vertiefungen eine versteifte Ausbildung des

Deckels erreicht.

In einer weiteren Ausfithrungsform ist der Rahmen des Gehauses
Uber eine umlaufende Schweilverbindung mit dem Trager
verbunden. Die SchweiBverbindung ermdglicht eine mechanisch
stabile Verbindung zum Trager und bietet zudem eine

hermetisch dichte Verbindung.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstdndlich im
Zusammenhang mit der folgenden Beschreibung der
Ausfihrungsbeispiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen
naher erlautert werden, wobeil

Fig. 1 einen schematischen Querschnitt eines BRauelementes mit

Gehause,
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Fig. 2 einen schematischen Querschnitt eines Gehauses fir ein
Bauelement,

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Offnung des
Gehauses,

Fig. 4 eine Ansicht auf eine Oberseite des Gehauses,

Fig. 5 einen Querschnitt durch eine weitere Ausfihrungsform
eines Gehauses,

Fig. 6 eine schematische Darstellung einer weiteren
Ausfiihrungsform eines Gehéauses,

Fig. 7 eine schematische Darstellung einer weiteren
Ausfiihrungsform eines Gehéauses,

Fig. 8 eine perspektivische Darstellung eines Rauelementes
mit einem Gehéause,

Fig. 9 einen schematischen Querschnitt durch eine Offnung
eines Gehauses,

Fig. 10 einen schematischen Querschnitt durch eine weitere
Ausfihrungsform einer Offnung eines Gehduses, und

Fig. 11 einen schematischen Querschnitt durch eine weitere
Ausfihrungsform eines Bauelementes mit einem Gehiduse

darstellt.

Fig. 1 zeigt in einer schematischen Darstellung einen
Querschnitt durch ein optoelektronisches Bauelement 1 mit
einem Trager 2, auf dem zwei Strahlungsquellen 3, 4
angeordnet sind. Der Trager 2 wird von einem Gehause 5
abgedeckt, das mit dem Trager 2 verbunden ist. Das Gehause 5
ist auf einen umlaufenden Rand 6 des Tragers 2 aufgelegt.
Abhdngig von der gewahlten Ausfithrungsform ist das Gehduse b
umlaufend hermetisch dicht mit dem Rand 6 des Tragers 2
verbunden. Das Gehduse 5 weist einen Deckel 7 auf, der von
einem umlaufenden Randbereich 8 umgeben ist. Im Deckel 7 sind
Offnungen 9 vorgesehen. Der Deckel 7 und der Randbereich 8
sind beispielsweise einteilig ausgebildet und bestehen aus
einem Material, das fir elektromagnetische Strahlung der
Strahlungsquellen 3,4 undurchldssig ist. Unter dem Begriff
undurchlédssig wird eine Reduzierung der Strahlung von mehr

als 80% verstanden.
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Die Offnungen 9 sind mit Platten 10 abgedeckt. Abhingig von
der gewdhlten Ausfihrungsform sind die Platten 10 hermetisch
dicht mit dem Deckel 7 verbunden. In der dargestellten
Ausfihrungsform ist einer Strahlungsquelle 3, 4 jeweils eine
Offnung 9 zugeordnet. Uber die Offnung 9 wird die
elektromagnetische Strahlung der Strahlungsquelle 3, 4 nach
auBlen abgegeben. Abhangig von der gewdhlten Ausfihrungsform
kénnen auch mehrere Strahlungsquellen 3, 4 einer Offnung 9
zugeordnet sein. Die Strahlungsquelle 3, 4 kann
beispielsweise in Form einer Laserdiode oder in Form einer
Licht emittierenden Diode ausgebildet sein. Die Platte 10 ist
aus einem Material hergestellt, das fiur die
elektromagnetische Strahlung der Strahlungsquellen 3, 4
durchléassig ist. Unter dem Begriff durchlédssig wird ein
Durchgang der der elektromagnetischen Strahlung von mehr als

80% verstanden.

Beispielsweise kann fir die Ausbildung des Gehduses als
Material ein metallischer Werkstoff verwendet werden. Zudem
kann fiir die Ausbildung der Platte 10 als Material
beispielsweise Glas oder Kunststoff verwendet werden.
Abhdngig von der gewahlten Ausfihrungsform kdnnen auch andere
Materialien fur die Ausbildung des Gehduses 5 und/oder fir

die Ausbildung der Platten 10 verwendet werden.

Durch die Anordnung mehrerer Offnungen 9 im Deckel 7 weist
der Deckel 7 im Vergleich zu einer groBen Offnung eine
erhdhte Stabilitat auf. Zudem wird im Vergleich zu einer
groBen Offnung weniger Material fiir die Platten 10 bendétigt.
Weiterhin ist eine Befestigung der Platten 10 aufgrund der
kleinen GroRe am Deckel 7 mit einer hbheren Zuverlédssigkeit
moéglich. Insbesondere kann eine hermetisch dichte Verbindung
zwischen der Platte 10 und dem Deckel 7 einfacher hergestellt
werden. Weiterhin ist durch die Ausbildung der relativ
kleinen Offnungen 9 eine préazisere Strahlfithrung der
elektromagnetischen Strahlungen der einzelnen
Strahlungsquellen 3, 4 mdoglich. Abhangig von der gewlinschten

Ausfiihrungsform kann durch eine geeignete Wahl der
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Querschnitte der Offnungen 9 eine Apertur der

Strahlungsquellen 3, 4 eingegrenzt werden.

Fig. 2 zeigt einen perspektivischen Teilquerschnitt durch das
Gehduse 5 der Fig. 1 mit Blick auf eine Unterseite 11, die
den Strahlungsquellen 3, 4 im montierten Zustand zugeordnet
ist. Das Gehduse 5 weist einen Deckel 7 auf, der Vertiefungen
13 aufweist. Die Vertiefungen 13 werden durch eine
hiilsenfdérmige Gehdusewand 14 begrenzt, die in eine
ringfdérmige Auflagefldche 15 idbergeht. Die ringfdrmige
Auflageflidche 15 begrenzt die Offnungen 9. Auf der
Auflagefliche 15 ist beispielsweise eine Verbindungsschicht
16 aufgebracht. Auf der Verbindungsschicht 16 ist eine Platte
10 aufgelegt. Die Platte 10 wird tber die Verbindungsschicht
16 mit der Auflageflache 15 verbunden, insbesondere
hermetisch dicht verbunden. Dazu ist die Verbindungsschicht
16 umlaufend um die Offnung 9 ausgebildet. Als Material fir
die Verbindungsschicht 16 kann beispielsweise ein
Lotmaterial, insbesondere ein Glaslot verwendet werden.
Abhdngig von der gewahlten Ausfihrungsform kann auf eine
separate Verbindungsschicht 16 verzichtet werden und direkt
eine Verbindung des Materials der Platte mit dem Material der

Auflageflache ausgebildet sein.

In der dargestellten Ausfihrungsform weisen die Vertiefungen
13 einen kreisfdrmigen Querschnitt auf. Entsprechend kodnnen
die Platten 10 auch kreisfdrmig ausgebildet sein. Die
Auflagefldache 15 ist von der Unterseite 11 des Deckels 7
beabstandet angeordnet. Die Auflageflache 15 ist parallel =zur
Unterseite 11 des Deckels 7 ausgerichtet. Ein Abstand
zwischen der Unterseite 11 des Deckels 7 und der
Auflageflache 15 ist vorzugsweise in der Weise gewahlt, dass
die Platte 10 mit ihrer gesamten Dicke in der Vertiefung 13
aufgenommen werden kann. Somit ragt die Platte 10 nicht tber

die Unterseite 11 des Deckels 7 hinaus.

Auf diese Weise kann vermieden werden, dass

elektromagnetische Strahlung von einer Platte 10 zur
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benachbarten Platte 10 reflektiert wird. Zudem ist die Platte
10 gegeniiber Beschadigungen geschiitzt. Dies ist
beispielsweise beim Transport des Gehduses 5 vor der Montage
mit dem Trager 2 von Vorteil. Zudem kann durch die Ausbildung
der Vertiefungen 13 eine einfache Justierung der Platten 10
in Bezug auf die Offnungen 9 erreicht werden, indem die
Platten 10 in die Vertiefungen 13 eingelegt werden. Die
Offnung 9 wird von einer priazisen Kante 18 der Auflagefliche
15 begrenzt. Auf diese Weise ist die Begrenzung des
Strahlkegels der Strahlungsquelle prédzise festgelegt. In
analoger Weise sind auch die anderen Offnungen 9 mit Platten

10 versehen.

Der Deckel 7 wird umlaufend von dem Randbereich 8 begrenzt,
der eine umlaufende Verbindungsflidche 17 aufweist. Die
Verbindungsflache 17 wird bei der Montage mit dem Rand 6 des
Tragers 2 verbunden. BReispielsweise wird zur Verbindung der
Verbindungsfldche 17 mit dem Tradger 2 eine Schweilverbindung
verwendet. Durch die Anordnung mehrerer Offnungen 9 weist die
Verbindungsflache 17 einen groReren Abstand zu den Platten 10
auf. Auf diese Weise wird der thermische Einfluss beim
VerschweiBBen der Verbindungsfldache 17 mit dem Trager 2 auf

die Platte 10 und deren Verbindungsschicht 16 abgeschwacht.

Fig. 3 zeigt in einer schematischen Darstellung eine
Draufsicht auf eine Vertiefung 13 mit der Gehausewand 14.
Dabei ist deutlich zu erkennen, dass die Verbindungsschicht
16 umlaufend um die Offnung 9 angeordnet ist. Nach der
Montage des Gehduses 5 ist die Unterseite 11 den
Strahlungsquellen 3, 4 zugeordnet. Eine zur Unterseite 11
gegeniiberliegend angeordnete QOberseite 12 des Deckels 7
befindet sich nach der Montage auf der Aulenseite des

Gehauses 5.

Fig. 4 zeigt in einer schematischen Darstellung eine
Draufsicht auf eine weitere Ausfihrungsform eines Gehduses 5.
Dabei ist die umlaufende Verbindungsfldche 18 deutlich zu

erkennen. Zudem weist diese Ausfithrungsform 16 Offnungen 9
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auf. Abhangig von der gewahlten Ausfihrungsform kdénnen mehr
oder weniger Offnungen 9 vorgesehen sein. Zudem kann der
Querschnitt der Offnungen 9 kreisfdrmig, quadratisch,
rechteckig oder auch andere Formen aufweisen. Weiterhin kann
die Anordnung der Offnungen 9 beliebig auf der Fliche des

Deckels 7 ausgebildet sein.

Fig. 5 zeigt in einer schematischen Darstellung einen
Querschnitt durch eine weitere Ausfihrungsform eines Gehauses
5. Bei dieser Ausbildungsform sind keine Vertiefungen 13
vorgesehen, sondern die Platten 10 sind auf einer Unterseite
11 des Deckels 7 aufgelegt und lUber eine Verbindungsschicht
16 mit dem Deckel 7 verbunden. Abhdngig von der gewdhlten
Ausfihrungsform kénnen die Platten 10 auch auf der Oberseite

12 des Deckels 7 angeordnet sein.

Fig. 6 zeigt in einer schematischen Darstellung eine weitere
Anordnung von Offnungen 9 in einem Gehduse 5, ohne die
Platten 10 darzustellen, die die Offnungen 9 abdecken. Bei
dieser Ausbildungsform sind die Offnungen 9 in einem
gleichmalRigen Raster in einer 5 x 4-Anordnung vorgesehen. Die
Offnungen 9 sind kreisfdérmig ausgebildet. Entsprechend kénnen
die Platten 10 auch in Form von runden Kreisscheiben
ausgebildet sein. Zudem kodnnen die Platten 10 auch eine

eckige, insbesondere eine rechteckige Form aufweisen.

Fig. 7 zeigt beispielhaft eine weitere Ausbildungsform eines
Gehduses 5, bei dem die Offnungen 9 einen rechteckigen
Querschnitt, insbesondere einen quadratischen Querschnitt
aufweisen. Bei dieser Anordnung sind die Offnungen 9 als 4 x
4-Anordnung ausgebildet. Wie bereits oben ausgefihrt, kodnnen
auch andere Formen, Anzahlen und Querschnitte der Offnungen 9
im Deckel 7 des Gehduses 5 vorgesehen sein. Entsprechend
kénnen die Platten 10 auch eckige, insbesondere rechteckige
Formen aufweisen. Zudem kénnen die Platten 10 auch eine

Kreisscheibenform aufweisen.
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Fig. 8 zeigt in einer perspektivischen Darstellung ein
Bauelement 1, das einen Trager 2 und ein Gehaduse 5 aufweist.
Im Deckel 7 sind Offnungen 9 vorgesehen, um eine
elektromagnetische Strahlung einer Strahlungsquelle
emittieren zu kénnen. Das Bauelement 1 weist auf einer ersten
Seite erste elektrische Anschlisse 19 auf und auf einer
zwelten Seite zweite elektrische Anschlisse 20. Abhangig von
der gewdhlten Ausfihrungsform kann das Bauelement 1 in der
Weise ausgebildet sein, dass beispielsweise in einer ersten
Reihe 21 elektromagnetische Strahlung mit einer ersten
Wellenldnge, in einer zweiten Reihe 22 elektromagnetische
Strahlung in einer zweiten Wellenladnge, in einer dritten
Reihe 23 elektromagnetische Strahlung in einer dritten
Wellenldnge und in einer vierten Reihe 24 elektromagnetische
Strahlung mit einer vierten Wellenlidnge aus den Offnungen 9
austritt. Durch die ersten und zweiten Anschliisse 19, 20
kénnen beispielsweise die Strahlungsquellen der einzelnen
Reihen 21, 22, 23, 24 getrennt voneinander angesteuert
werden. Dazu sind beispielsweise Strahlungsquellen
vorgesehen, die die gewlinschte Wellenladnge emittieren
und/oder es sind Vorrichtungen zum Verdndern der Wellenlange
vorgesehen, die die gewilinschte Wellenlange aus der
elektromagnetischen Strahlung der Strahlungsquellen

generieren.

Fig. 9 zeigt in einem Querschnitt ein Ausfihrungsbeispiel fir
eine Offnung 9 des Deckels 7, bei dem die Platte 10
zusdtzlich die Funktion einer Linse 30 UtUbernimmt. Dazu ist
beispielsweise eine Seite der Platte 10 entsprechend geformt,
wie schematisch dargestellt. Durch die Ausbildung der Platte
10 in Form einer Linse oder durch eine separate Ausbildung
einer Linse in der Offnung 9 kann die elektromagnetische
Strahlung durch die Offnung 9 in einer gewinschten Weise
geformt, beispielsweise gebiindelt werden. Dies ist
insbesondere bei der Verwendung von Laserdioden als
Strahlungsquelle von Vorteil. Zudem kann abhdngig von der
gewahlten Ausfiihrungsform zusdtzlich zur Platte 10 eine Linse

30 an einer Offnung 9 vorgesehen sein.
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Fig. 10 zeigt eine weitere Ausfihrungsform eines
Ausfithrungsbeispiels einer Offnung 9 des Gehduses 5, bei dem
die Platte 10 auf einer Innenseite und auf einer AuBenseite
eine Schicht 25,26 aufweist, die eine Verschiebung der
Wellenldnge der elektromagnetischen Strahlung bewirkt. Auf
der Innenseite ist eine erste Schicht 25 vorgesehen. Auf der
AulBenseite ist eine zweite Schicht 26 auf der Platte 10
angeordnet. Die erste und die zweite Schicht 25,26 sind
beispielsweise in Form einer konvertierenden Phosphorschicht
ausgebildet. Die konvertierende Phosphorschicht dient zur
Verschiebung der Wellenlange der auf die Phosphorschicht
fallenden elektromagnetischen Strahlung. Anstelle einer
Phosphorschicht ko&énnen auch Phosphorplattchen vorgesehen

sein.

Auf diese Weise kann beispielsweise aus einer Laserdiode mit
einer elektromagnetischen Strahlung einer blauen Wellenlange
ein weiBRes Licht oder eine andere gewiinschte Wellenlange
erzeugt werden. Abhangig von der gewdahlten Ausfihrungsform
kann auch nur auf einer Seite der Platte 10 eine
entsprechende Schicht zur Verschiebung der Wellenlédnge
vorgesehen sein Zudem kann die Platte 10 auch entsprechendes
Material aufweisen und somit die Funktion zur Verschiebung
wenigstens eines Teils des Wellenldngenspektrums oder zur
Ausfilterung eines Wellenlangenbereiches libernehmen. Somit
ist in dieser Ausfihrungsform nicht die Ausbildung einer

separaten Schicht 25,26 erforderlich.

Weiterhin kann abhadngig von der gewahlten Ausfithrungsform
auch eine Kombination der Anordnungen der Figuren 9 und 10
vorgesehen sein. Dabei kann beispielsweise die Platte 10 in
Form einer Linse ausgebildet sein und zusatzlich eine Schicht
25,26 aufweisen, die eine Verschiebung der Wellenlange
bewirkt. Zudem konnen die Schichten 25, 26 auch in Form eines
Filters ausgebildet sein, der eine festgelegte Wellenlange

oder einen festgelegten Wellenlidngenbereich aus dem Spektrum
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der elektromagnetischen Strahlung herausfiltert. Weiterhin
kann abhdngig von der gewahlten Ausfithrungsform die erste
und/oder die zweite Schicht 25, 26 in Form eines separaten
Elementes, d.h. einer separaten Schicht ausgebildet sein, die
auf die Platte 10 aufgelegt ist und mit der Platte 10

verbunden 1st.

In einer weiteren Ausfihrungsform, die in Fig. 11 dargestellt
ist, ist ein schematischer Querschnitt durch ein Gehiduse 5
und ein Bauelement 1 der Fig. 8 dargestellt. Bei dieser
Ausbildungsform ist die Strahlungsquelle in Form eines
Laserbarrens 27 ausgebildet, der entlang einer ersten Reihe
21 mehrere Laserdioden 29 aufweist. Jede Laserdiode 29 ist
einer Offnung 9 des Gehduses zugeordnet. Bei dieser
Ausbildungsform wird der Laserbarren 27 beispielsweise durch
das Vorsehen der zwei elektrischen Anschliisse 19, 20

individuell ansteuerbar.

Abhdngig von der gewahlten Ausfithrungsform kénnen in den
verschiedenen Offnungen 9 der beschriebenen Gehiuse der
Figuren 1 bis 11 verschiedene Vorrichtungen zum Beeinflussen
der Strahlungsform der elektromagnetischen Strahlung
vorgesehen sein. Insbesondere kdnnen verschiedene Linsen in

den entsprechenden Offnungen 9 vorgesehen sein.

In einer weiteren Ausfihrungsform kénnen in den Offnungen 9
der Gehause 5 verschiedene Vorrichtungen zum Verschieben der
Wellenldnge der elektromagnetischen Strahlung vorgesehen
sein. Beispielsweise koénnen in einer Reihe 21 der Offnungen 9
des Bauelementes 1 gemalB Fig. 8 Schichten 25 vorgesehen sein,
die eine festgelegte Wellenladnge durchlassen bzw. die
elektromagnetische Strahlung in einen gewlinschten
Wellenldngenbereich wenigstens teilweise verschieben.
Entsprechend konnen die Reihen 21, 22, 23, 24 des
Bauelementes 1 mit entsprechenden Schichten 25, 26 versehen
sein. Auf diese Weise konnen bei Verwendung gleicher

Laserbarren 27 oder gleicher Strahlungsquellen trotzdem



10

15

20

25

WO 2014/191419 14 PCT/EP2014/060973

unterschiedliche Wellenlangen iber die Offnungen 9 vom

Bauelement 1 abgegeben werden.

Anstelle von Phosphor koénnen auch andere Materialien
verwendet werden, um eine Filterung und/oder eine
Verschiebung der Wellenldnge der elektromagnetischen

Strahlung zu bewirken.

Zudem kann mithilfe der beschriebenen Ausfihrungsformen ein
RGBY-Modul durch eine separate Ansteuerung einzelner
Laserbdnke der vier Reihen erreicht werden, das Licht in den
Farben rot, griin, blau und gelb abstrahlt. Durch die
definiert begrenzte GréBe der Offnung 9 wird eine Apertur

festgelegt, wodurch Streulicht unterdriickt wird.

Weiterhin kann durch das Vorsehen einzelner Offnungen 9 in
den Offnungen 9 jeweils eine entsprechende gewiinschte Optik
vorgesehen sein, um sowohl die Streuformung als auch das
Wellenldngenspektrum der elektromagnetischen Strahlung zu

beeinflussen.

Obwohl die Erfindung im Detail durch das bevorzugte
Ausfihrungsbeispiel naher illustriert und beschrieben wurde,
so ist die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele
eingeschrankt und andere Variationen kdnnen vom Fachmann
hieraus abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der

Erfindung zu verlassen.
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Patentanspriiche

Optoelektronisches Bauelement (1) mit einem Trager (2)
mit wenigstens zwei Strahlungsquellen (3, 4), die
ausgebildet sind, um eine elektromagnetische Strahlung
zU erzeugen, mit einem Gehause (5), wobei das Gehause
(5) aus einem Material besteht, das fiir die
elektromagnetische Strahlung der Strahlungsquellen (3,
4) undurchlassig ist, wobei im Gehause (5) wenigstens
zwei Offnungen (9) vorgesehen sind, wobei jede Offnung
(9) mit einer Platte wverschlossen (10) ist, wobei die
Platte (10) aus einem Material besteht, das fir die
elektromagnetische Strahlung der jeweiligen
Strahlungsquelle durchlidssig ist, wobei jeweils eine
Strahlungsquelle (3, 4) einer Offnung (9) zugeordnet

ist.

Bauelement nach Anspruch 1, wobei das Gehause (5) einen
Deckel (7) aufweist, wobeili der Deckel (7) im Bereich
einer Offnung (9) eine Vertiefung (13) mit einer
Gehdusewand (14) aufweist, wobeil die Gehadusewand (14)
eine Auflagefldche (15) aufweist, wobei die
Auflageflidche (15) die Offnung (9) umgibt, wobei die
Platte (10) wenigstens teilweise in der Vertiefung (13)
angeordnet ist, wobei die Platte (10) auf der
Auflageflache (15) aufliegt und auf der Auflageflache
(15) befestigt ist, und wobei die Auflagefldche (15)
gegenliber einer Unterseite (11) des Deckels (7) versetzt

angeordnet ist.

Bauelement nach Anspruch 2, wobei ein Abstand zwischen
der Unterseite (11) des Deckels (7) und der
Auflageflache (15) grdbler oder gleich der Dicke der
Platte (10) ist.

Bauelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die Platte (10) iber eine umlaufende

Verbindungsschicht (16), insbesondere eine Lotschicht
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10.

17

mit dem Gehduse (5) verbunden ist, und wobei

insbesondere die Platte (10) aus Glas gebildet ist.

Bauelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei das Gehduse (5) einen Deckel (7) und einen
Randbereich (8) aufweist, wobeli der Randbereich (8)
umlaufend mit dem Deckel (7) wverbunden ist, und wobeil

der Randbereich (8) mit dem Trager (2) verbunden ist.

Bauelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei wenigstens eine Strahlungsquelle (3, 4) in Form

einer Laserdiode ausgebildet ist.

Bauelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobel wenigstens einer Offnung (9) eine erste
Vorrichtung (30) zugeordnet ist, um eine
Ausbreitungsrichtung der elektromagnetischen Strahlung
zu beeinflussen, wobei die Vorrichtung insbesondere in

Form einer Linse ausgebildet ist.

Bauelement nach Anspruch 7, wobei zwei Offnungen (9)
zwel unterschiedliche erste Vorrichtungen (30)
zugeordnet sind, um eine Ausbreitungsrichtung der
elektromagnetischen Strahlung unterschiedlich zu

beeinflussen.

Bauelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobel wenigstens einer Offnung (9) eine zweite
Vorrichtung (25,26) zugeordnet ist, um eine Wellenlange
einer elektromagnetischen Strahlung zu verandern, wobei
die zweite Vorrichtung insbesondere in Form einer

Phosphorschicht ausgebildet ist.

Bauelement nach Anspruch 9, wobei zwei Offnungen (9)
zwel unterschiedliche zweite Vorrichtungen (25,26)
zugeordnet sind, wobei die zwei Vorrichtungen (25,26)
die Wellenldnge einer elektromagnetischen Strahlung

unterschiedlich &andern.
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11.

12.

13.

14.

15.

18

Bauelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die Platten (10) mit dem Gehduse (5) hermetisch

dicht verbunden sind.

Bauelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei das Gehduse (5) aus einem metallischen Material
besteht, und wobei die Vertiefungen (13) mithilfe eines

Verfahrens zum Tiefziehen hergestellt sind.

Bauelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei das Gehduse (bH) lUber eine umlaufende

Schweilverbindung mit dem Trager (2) verbunden ist.

Bauelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die Strahlungsquelle (3, 4) in Form von mindestens
zwel Laserbarren (27) mit jeweils mehreren Laserdioden
(29) ausgebildet sind, und wobei vorzugsweise jeder
Laserbarren (27) Uber elektrische Anschliisse separat

ansteuerbar ist.

Gehduse (5) fir ein Rauelement gemall Anspruch 1, wobei
das Gehaduse (5) einen Deckel (7) aufweist, wobei der
Deckel (7) eine Oberseite (12) und eine Unterseite (11)
aufweist, wobei die Unterseite (11) den
Strahlungsquellen (3, 4) zugewandt ist, wobei der Deckel
(7) im Bereich einer Offnung (9) eine Vertiefung (13)
mit einer Gehdusewand (14) aufweist, wobeil die
Gehdusewand (14) eine Auflageflache (15) aufweist, wobei
die Auflagefliche (15) die Offnung (9) umgibt, wobei die
Platte (10) wenigstens teilweise in der Vertiefung (13)
angeordnet ist, wobei die Platte (10) auf der
Auflageflache (15) aufliegt und auf der Auflageflache
(15) befestigt ist, und wobei die Auflagefldche (15)
gegenliber einer Unterseite (11) des Deckels (7) versetzt

angeordnet ist.
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